FAKULTA ELEKTROTECHNICKA
» ZAPADOCESKE UNIVERZITY
V PLZNI

Ovérena technologie

Senzor na bazi hybridnich nanostruktur pro detekci amoniaku —

JNH3BI2.01

Senzorova platforma BI2.
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koncentrace plynu NH; 0 — 8 ppm.
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V souladu s platnou metodikou Ufadu vlady

CR je uplatfiovana ovéfena technologie.

Ovéfena technologie vznikla v pfimé
souvislosti s feSenim ,SEPIOT - Senzory
plynt na bazi hybridnich nanostruktur pro loT

aplikace" (TH04010211).

Pfedmétem ovéfené technologie je
chemorezistivni senzor pro detekci amoniaku,
ktery je tvofen planarni senzorovou platformou
Bl2 obsahujici

strukturou s Sifkou mezery mezi elektrodami

interdigitalni  elektrodovou

50 um, na kterou je nadeponovana senzitivni

vrstva na bazi materidlu  polypyrol-

SWCNT/pyren-SO3H.

Samotny postup vyroby senzoru se sklada ze

dvou technologickych celkd.

Senzorova platforma je pfipravena pomoci

litografie a tenkovrstvé technologie, tj.
magnetronové napraSené vrstvy zlata na

keramickém substratu na bazi Al,Os.

Senzitivni vrstva je realizovana na senzorové

platformé pomoci tiskovych technik.

Odezva chemorezistivniho senzoru na danou
koncentraci zkuSebniho plynu je posuzovana
jako zména impedance obvodu senzoru s IDE
strukturou s nanesenou sensitivni vrstvou

oproti impedanci meéfené na senzoru

vystaveného nulové koncentraci daného plynu.

Ovéreni technologie vyroby bylo zaloZzeno na

posouzeni reprodukovatelnosti odezvy
vyrobenych senzord na zménu koncentrace

amoniaku ve vzduchu
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